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1 ЕР МОСТ АБИЛИЗАЦИЯ ПОЛУПРОЮДНИКОВНХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
СВЧ МОЩНОСТИ

При изменении температуры изменяются такие параметры 
полупроводника, как подвижность и концентрация носителей 
заряд а, что приводит к существенной зависимости выходного 
напряжения с преобразователя Холла от температуры. Темпера­
турный коэффициент напряжения Холла для преобразователей из 
Si  и Ge велик и требует специальных мер для уменьшения тем­
пературной погрешности. Термокомпенсация реализуется с по­
мощью схем, содержащих термозависимые .элементы.

Введение термокомпенсирующих элементов в тракт передачи 
позволяет повысить температурную стабильность преобразовате­
лей Холла при комплексном воздействии температуры окружаю­
щей среды и гюля иВЧ.
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